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Емтихан ИС Univer системасында бекітілген кесте бойынша жүргізіледі,  «Емтихандар кестесі».

Сұрақтардың жалпы базасы, пәннің кредиттеріне сәйкес 15-тен 45-ке дейін сұрақтарды қамтиды. Сұрақтар IS Univer сауалнамасына жүктеледі. 
Әрбір студентке 20 минут уақыт беріледі: Экранды бөлісуді қосу, Univer IS жүйесінде билет ашу, жазбалар алу және камерада формулаларды көрсету арқылы ауызша жауап беру, бейне беті, студенттің жұмыс үстелі және бейнені дайындау процесі сонымен қатар камераға жауабын көрсету.

Оқытушының ұсынысы бойынша Калькуляторды, инженерлік кестелерді және анықтамалық материалдарды пайдалануға рұқсат етіледі (мұғалімдер осы құралдарды рұқсат етілгендер тізіміне енгізу үшін тиісті өтінім беруі керек. Кафедраға жалға беріледі). Мұғалім әр сұрақтың ұпайын және ұпай санын дереу хабарлайды. 
Оқушылар бағалаумен келіспеген жағдайда мұғалім нақтылау сұрақтарын қоя алады.
Ауызша емтихан аяқталғаннан кейін 24 сағат ішінде емтихан алушы аттестаттау парағына балл қояды, содан кейін парақты жабады. 
Ережелер мен бағалау критерийлері
	Бағалау және бағалау саясаты 
	Жиынтық бағалау: 

Қорытынды баға

Жауаптары:

Сұрақ1 + Сұрақ 2 + Сұрақ 3 = 100 %

Төмендегі қатынасқа сәйкес

95 – 100%: A     90 – 94%: A-

85 – 89%: B+     80 – 84%: B     75 – 79%: B-

70 – 74%: C+      65 – 69%: C    60 – 64%: C-

55 – 59%: D+      50 – 54%: D-   0 – 49%: F
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Негізгі емтиқандық сұрақтардың тізімі
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	Күн энергиясына жататын жартылай өткізгіштік материалдарды жазыңыз.
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	 Күн элементінің жұмыс істеу принціпі қандай?
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	Контактілер айырмасының потенциалын φк-ні есептеңіз, егерде негізгі заряд тасымалдаушылардың концентрациясы nn =1017 cм-3, рр =1015 cм-3.
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	Өзіндік кремний деген не? Оның концентрациясы нешеге тең? Сонымен қатар

 Өзіндік кремнийдің меншікті кедергісі қанша және өлшем бірлігі қандай?
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тиым салу зонасының ені (Eg) неше эВ екенін жазып көрсетіңіз? 
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	Күн элементінің вольтамперлік сипаттамасы (ВАС) дегеніміз не? Қараңғы және жарық

түскен кездегі ВАС тармақтары қалай өзгеретінін түсіндіріңіз? Күн элементі қуатының
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	Күн элементінің бос жүріс кернеуі Uбж және жүктелу кернеуі Uж- дегеніміз не?

Кремний күн элементінің бос жүріс кернеуі шамамен~0.5-0.7 B, ал GaAs ~0.9-1.0 B - Неге?
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	Шағылу коэффициенті дегеніміз не? және шағылысу коэффициенті қандай теңдеумен анықталады?

Оптикалық қабықша дегеніміз не? Және оның мәнін қалай табамыз?
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	Таза кремний үшін шағылу спектрін көрсетіңіз және толқын ұзындығының қай диапазонында өседі? Неге?
	№2
	28.11.2021 18:50:27

	22
	Күн элементі неге кез келген жарық көзіне сезімтал?
	№2
	28.11.2021 18:51:34
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	Күн элементінің тұйықталған тогы Iтт және жүктелу тогы Iж- дегеніміз не? Вольтамперлік сипаттамадан кері тұйықталған токтың қараңғы және жарық түсірген кездегі тармағын көрсетіңіз? Неліктке тұйықталған токтың өсетінін түсіндіріңіз?
	№2
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	Күн элементінің шағылысу спектрін қалай азайтуға болады?
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	25
	Негізгі емес заряд тасымалдаушыларды қай формула арқылы табамыз?
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	Күн элементінің толықтырғыш коэффициенті ξ дегеніміз не? Оның мәнін

өлшенілген вольтамперлік тармағы арақылы қалай табамыз?  
	№2
	28.11.2021 19:02:56
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	Күн элементі қуатының максималдық нүктесі деген не? Вольамперлік сипаттамасынан оның мәнін қалай табамыз?
	№2
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	Жартылай өткізгіштің меншікті кедергісін ρ қалай табамыз, формуласын жазыңыз? 
	№2
	28.11.2021 19:04:31

	29
	Күн элементінің пайдалы әсер коэффициенті деген не? Формуладағы барлық параметрлерін сипаттаңыз?
	№2
	28.11.2021 19:04:56

	30
	Күн элементті сутекті энергетикасы? Оның жұмыс істеу принципі қалай?
	№2
	28.11.2021 19:05:19

	31
	Күн элементті сутекті энергетикасы? Оның жұмыс істеу принципі қалай?
	№3
	28.11.2021 19:17:39

	32
	Қысқа тоқын сәулесінің өзі 3 диапазонға бөлінеді: осы интервалдарды атаңыз және

қалай аталады? Қандай ультракүлгін сәулесі жер бетіне жетпей жойылады?
	№3
	28.11.2021 19:19:17
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	Күн элементінің токтық фотосезгіштігі Siλ деген не? Ол қандай параметрлерге тәуелді.
	№3
	28.11.2021 19:21:02
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	Токтық фотосезгішпен толқын ұзындығының арасындағы тәуелділікті көрсетіңіз? Мұнда қандай заңдылықты байқайсыз? Теңдеуін жазыңыз.
	№3
	28.11.2021 19:22:36
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	Жиналу коэффициентімен- Q толқын ұзындығының арасындағы тәуелділікті жазыңыз? 
	№3
	28.11.2021 19:27:16

	36
	Сәулелердің күн элементінің тереңдігі бойынша жұтылуын көрсетіңіз? Жұтылу коэффициенті -α

дегеніміз не? Жарық ағынының қарқындылығымен жұтылу коэффициентінің арасындағы тәуелділікті көрсет?
	№3
	28.11.2021 19:39:29
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	Жартылай өткізгіштің меншікті өткізгіштігін σ қалай анықтайсыз және p мен n тип үшін олардың формуласын жазыңыз?
	№3
	28.11.2021 19:47:30
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	Жарық фотоны жартылай өткізгіштің бетінде қалай жұтылады?
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	28.11.2021 19:52:10

	39
	Омдық контактілер деген не?
	№3
	28.11.2021 19:52:46

	40
	ВАХ: Тура токтың тармағы деген не? Кері тармағы деген не? Олар қалай пайда болады?Қараңғы кездегі және сәуле түсірген кездегі ВАХ тармақтарының өзгеруі қалай пайда болады?


	
	


41                 Күн элементтерінің жаңа түрлері және жаңа буынды материалдан жасалған модулдері.

42              Бояғыш сенсибилизацияланған күн элементтері, оның құрылымы және жұмыс істеу   

                  приципі?
43           Гретцель күн элементінің ұяшығы? Зондық диаграммасы және қандай материалдарды      

                қолданған?
44           Күн элементінің жаңа буыны: Перовскиттік күн элементінің құрылымы және қандай 

                материалдар қолданылады? 

45          Перовскитті күн элементтерінің тиімділігін (эффективтілігін) көтеру тәсілдері, олардаң 

               кәдімгі кремний күн элементтерінен айырмашылығы қандай?
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